《一种基于In-2S-3层的高效Sb-2Se-3/Cu-2O复合纳米异质结薄膜电池及其制备方法》
技术简介：
    本发明公开了一种基于In-2S-3层的高效Sb-2Se-3/Cu-2O复合纳米异质结薄膜电池及其制备方法,所述薄膜电池的结构自下而上依次为：导电氧化物电极、In-2S-3层、Sb-2Se-3层、Cu-2O、金属电极；所述金属电极为Au或Pt；所用导电氧化物电极为ITO或FTO。本发明制备的复合薄膜界面缺陷减少,制备工艺简单,成本低,电池性能好,异质结电池的电池效率高,具有优异的经济效益。
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